
Bestellnummer Beschreibung RDS(ON) 
Last-

strom (A) 

Versorgungs-

spannung (V) 
Gehäuse 

FDBS09H04A_F085A 

High-Side-N-Kanal-Leistungs-

MOSFET mit Ladungspumpe, 

Strom-gesteuerten Eingang und 

Diagnosefunktionen 

9 mΩ 48 5,5 bis 38 TO263_7L 

FDDS10H04A_F085A 

High-Side -N-Kanal-Leistungs-

MOSFET mit Ladungspumpe, 

Strom-gesteuerten Eingang und 

Diagnosefunktionen 

10 mΩ 41 5,5 bis 38 TO252_5L 

FDDS100H06_F085 

High-Side-N-Kanal-Leistungs-

MOSFET mit Ladungspumpe, 

massebezogenem CMOS-

kompatiblem Eingang und 

Diagnose-Ausgang mit 

integrierten Schutzfunktionen 

100 mΩ 3 5,5 bis 37 TO252_5L 

 


